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MOSFET

n Si (MOSFET IRF1324PbF, ON

1.5m ) 10V 30A

 

℃

愛  ℃

℃ ℃ ℃

℃ ℃ ℃ ℃

℃ 庸愛宏問果挟宏岡℃

電紙装℃ 宏愛挟問性性検問性果挟愛℃

縁的X℃ 宏愛挟問性性検問性果挟愛℃

紙問mail℃ naka界ynu基ac基jp℃

℃

挟  ℃

℃

℃

撮  word

e問mail e問mail 縁的X ℃

℃

℃℃℃℃

℃℃℃℃

電紙装電紙装電紙装電紙装 宏撮宏撮宏撮宏撮問問問問撮果春検撮果春検撮果春検撮果春検問問問問春検宏挟春検宏挟春検宏挟春検宏挟℃℃℃℃ 縁的X縁的X縁的X縁的X 宏撮宏撮宏撮宏撮問問問問撮果春検撮果春検撮果春検撮果春検問問問問春果果検春果果検春果果検春果果検℃℃℃℃

紙紙紙紙問問問問mailmailmailmail 電間J庸宏岡岡界see基eng基osaka電間J庸宏岡岡界see基eng基osaka電間J庸宏岡岡界see基eng基osaka電間J庸宏岡岡界see基eng基osaka問問問問u基ac基jpu基ac基jpu基ac基jpu基ac基jp℃℃℃℃

℃℃℃℃

℃℃℃℃

℃



n Si MOSFET  
Self-cooling on power MOSFET using n-type Si wafer 
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* E-mail : naka@ynu.ac.jp 
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MOSFET(IRF1324PbF)

0.5mm n 15mm×25mm

(ρ=18.8mΩcm, |S|=688µV/K, 

κ=149W/mK) , 

(TVS-200EX) , 

InfReC Analyzer NS9500 . 
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